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MIKRO-E-TRANSISTOREN

Anwendungen Abmessungen
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Maximale Temperaturwerte

+ Verlustleistung (TU=250C) 350mW
Sperrschichttemperatur +175°C
Betriebs- u. Lage‘r'temperatur -55°C bis +175°C
Lottemperatur (t £ 10sec max) 240°C

+ Auf Keramik 1x1Zoll, 0,012Zoll dick

Linear abnehmend bis Null bei +175°C

Maximaler Spitzen-Kollektor-Strom

Alle Transistoren (ausgen. BFS42/43 und BFS44/45) 500mA
BFS42 und BFS43, BFS44 und BFS45 1A
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Kennwerte (25°c)

VERSTARKER fiir kleine Pegel

n-p-n p-n-p

BFS36A  BFS36 BFS37A  BFS37

Min Max Min Max Min Max Min Max
UCBO Maxi‘malwer*l:e 30 45 30 45 \%
UCEO(sus) IC=10mA,IB=0 30 45 30 45 A%
UEBO Maximalwerte 5 5 5 5 A%
ICBO UCB=Max,IE=0 0,1 0,01 0,1 0,01 pA
IEBO UEB=Max,IC=0 0,1 0,01 0,1 0,01 pA
h‘FE IC=10uA,UCE=5V 100 300 100 300
hFE IC=100pA,UCE=5V 100 400 100 400
UBE(sat) IC=10mA,IB=0,5mA 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 \%
UCE(sat) IC=10mA,IB=0,5mA 1 1 1 1 A%
fT UCE=5V,IC=500,.1A, 30 30 30 30 MHz

f=30MHz

COB UCB=5V,IE=O 8 pF
NF IC=100“A’UCE=5V’ 4 4 4 4 dB

R=10kQ, f=1kHz,
Bandbreite =10Hz




MITTLERER STROM

Allgemeine Anwendungen

n-p-n p-n-p
BFS38A BFS38 BF'S39 BFS40A BFS40 BFS41
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
UCBO Maximalwerte 25 45 60 25 45 45 \%
UCEO(sus) IC=5mA,IB=0 25 35 45 25 35 45 \%
UEBO Maximalwerte 5 5 5 5 5 5 v
ICBO UCB=UCBO Max 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,05 uA
IE=0
IEBO UEB0=5V, Ic=0 0,5 0,.05 0, 05 0,5 0,05 0,05 uA
hFE C=100yA, UCE=6V 20 20
hFE IC=10mA,UCE=6V 50 300 100 300 40 120 50 300 100 300 40 120
hFE C=50mA, UCE=6V 50 50
UCE(sat) IC=50mA,IB=5mA 0,25 0,25 0,25 0,25 V
IC=10mA,IB=1mA 0,35 0,35 v
UBE(sat) IC= 50mA,IB=5mA 1 1 1 1 \%
IC=10mA,IB=1mA 1 1 A\
fT Ic=10mA,UCE=6V, 150 150 150 150 150 150 MHz
f=100MHz
Con Uep=6V.I5=0 5 5 5 5 5 5  pF




MITTLERE LEISTUNG

Allgemeine Anwendungen

n-p-n p-n-p
. BFS42  BFS43 BFS44 BFS45

Min Max Min Max Min Max Min Max
Utpo Maximalwerte 60 60 60 60 v
UCEO(sus) I=10mA,1=0 30 60 30 60 v
UEBO Maximalwerte 5 5 5 5 A%
IeBo Unp50V,15=0 0,1 0,1 0,1 0,1 WA
- Upp=5V.1.=0 0,1 0,1 0,1 0,1 WA
hpg [o=10mA, U =10V 25 35 25 35
hog IC=150mA,UCE=10V+ 40 120 60 200 40 120 60 200
e 1C=500mA,UCE=1'\7+ 15 25 15 25
UCE(sat) 1,=150mA, 1 =15mA + 0,4 0,4 0,4 0,4 v
UBE(sat) IC=150mA,IB=15mA+ 1 1 1 1 \%
£ 1=50mA, U,,=10V, 60 60 60 60 MHz

f=10MHz

Cog Upp™ 10V, f=1MHz 25 25 25 25 pF

+ Impulsbetrieb



VHF -, UHF-VERSTARKER und OSZILLATOREN

n-p-n
BFS46 BFS46A
Min Max Min Max

UCBO Maximalwerte 30 30 \%
UCEO(sus) IC=3mA,IB=0 15 15 A%
UEBO Maximalwerte 3 3 \%
ICBO UCB=15V,IE=0 0,01 0,01 uA
hFE IC=&nA,UCE=1V 20 20

UCE(sat) IC=10mA,IB=1mA 0,4 v
UCE(sat) IC=3mA,IB=0,3mA 0,4
UBE(sat) IC=10mA,IB=1mA 1 \
UBE(sat) Ic=3mA,IB=0,3mA 1

fT IC=4mA,UCE=10V,f=100MHz 600 600 MHz
COB UCB=10V,IE=O,f=140kHz 1,7 1,7 pF
CIB UEB=Q5V}IC=O,F14OkHz 1,6 1,6 pF
gpe UCE=12V,IC=6mA,f=200MHz 15 typ 15 typ dB
NF UCE=6V,IC=1mA,RS=4OOQ 6 6 dB

f=60MHz




